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ABSTRACT 

Perpusta
_
kaan

_ 
Su!tan;i'l N ir Z:il.irah (UMTJ 

Urnvers;ti M�l;iy�,J L :c:i::;c:ru 

Today, chitosan have become the attraction to among the researchers as important 
source to produce the voltage. The main purpose of this project is to study the 
preliminary of Hall Effect for the thin film system. The thin film consists of salicylic 
acid was prepared. The value of concentration of salicylic acid was varied from 0 
wt.% to 50 wt.%. Another sample containing chitosan and varied salt concentration 
plus 1 molar of MnCh also have been prepared. This experiment involved the 
instrument like Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Scanning Electron 
Microscope (SEM), Four Point Probes (FPP) and Hall Measurement System. The 
value of resistivity, magnetic field and conductivity was determined in order to assure 
the Hall Effect value can be calculated. From the EIS measurement, the value of 
conductivity in range 9.24 x 10

-4 
to 1.82 x 10-6 (Omr 1

• From the FPP measurement 
that was obtained in the range of 6.97 x 10-3 to 5.79 x 10-6. From SEM measurement 
thickness was obtained in the range 32.35µm to 42.40µm. By applying the value of 
thickness from SEM measurement, the value of estimation of hall voltage can be 
calculated. 
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ABSTRAK 

Kajian tentang chitosan akhir-akhir ini banyak menarik minat para pengkaji sebagai 
sumber yang penting bagi menghasilkan voltan. Tujuan utama kajian ini adalah 
sebagai kajian awal terhadap kesan Hall dalam sistem filem nipis. Filem nipis yang 
mengandungi asid salisilik telah disediakan dengan peratus kepekatan asid salisilik 
adalah tetap iaitu di antara O wt. % to 50 wt. %. Bagi sebelas sampel yang kedua, 
peratus kepekatan asid salisilik adalah tetap tetapi sampel ini telah ditambah dengan 1 
molar mangan (II) klorida. Untuk kajian ini, kami menggunakan "Electrochemical 
hnpedance Spectroscopy" (EIS), Mikroskop eleckron pengimbasan (SEM), Penguja 
Empat Titik (FPP) dan "Hall Measurement system". Daripada ujian-ujian 
menggunakan instrumen di atas, kita akan memperoleh nilai-nilai bagi kerintangan, 
medan magnet, konduktiviti, ketebalan filem nipis dan juga dapat membuat anggaran 
terhadap nilai voltan hall yang bakal diperoleh. Daripada �ian EIS yang dilakukan,
nilai konduktiviti yang di peroleh adalah diantara 9.24 X } 0 (Qmr 1 hingga 1.82 X 10-
6(Qmr 1 . untuk ujian konduktiviti menggunakan Penguja Empat Titik pula, nilai 
konduktiviti yang di peroleh adalah dintara julat 6.97 X 10-3(Qmr 1 hingga 5.79 X 10-
6cnmr 1 . Daripada ujian ketebalan yang dilakukan dengan menggunakan SEM pula, 
nilai ketebalan yang diperolehi adalah diantara 32.35µm hingga 42.40µm. Dengan 
mengaplikasikan nilai ketebalan sampel yang telah di peroleh, nilai bagi voltan hall 
akan dapat dikira dengan menggunakan persamaan voltan hall. 
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